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본 발명의 횡전계모드 액정표시소자에서는 인접하는 화소가 지그재그형상으로 이루어진다. 따라서, 인접하는 화

소의 공통전극 및 화소전극이 게이트라인을 중심으로 대칭으로 배열되므로 시야각특성이 향상되며, 데이터라인이

상기 공통전극 및 화소전극과 평행하게 지그재그형상으로 배열되므로 개구율 특성이 향상된다.

대 표 도 - 도4
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특허청구의 범위

청구항 1 

제1기판 및 제2기판;

상기 제1기판에 형성되어 복수의 화소를 정의하는 복수의 게이트라인 및 데이터라인;

각각의 화소에 형성되어 상기 게이트라인 및 데이터라인과 접속되며, 기판위에 형성된 게이트전극과, 상기 게이

트전극이 형성된 기판 전체에 걸쳐 적층된 게이트 절연층과, 상기 절연층 위에 형성된 반도체층과, 상기 반도체

층 위에 형성된 소스전극 및 드레인전극과, 상기 소스전극 및 드레인전극이 형성된 기판 전체에 걸쳐 적층된 보

호층으로 이루어진 박막트랜지스터;

상기 데이터라인과 평행하게 배열되고 박막트랜지스터의 게이트전극과 동일한 금속으로 이루어진 공통전극;

상기 공통전극과 평행하게 배열되어 상기 공통전극과 함께 횡전계를 생성하고 박막트랜지스터의 소스전극 및 드

레인전극과 동일한 금속으로 형성된 화소전극;

상기 화소의 중앙영역에 형성되어 상기 공통전극과 접속되는 공통라인;

상기 화소의 중앙영역에 형성되어 상기 화소전극과 접속되며, 상기 공통라인과 오버랩되는 화소전극라인; 및

상기 제1기판 및 제2기판에 형성된 제1배향막 및 제2배향막으로 구성되며,

상기 데이터라인과 공통전극 및 화소전극은 한화소내에서 서로 일직선으로 평행하게 배열되고 게이트라인에 대

해 일정 각도로 경사지게 형성되어 인접하는 화소의 데이터라인과 공통전극 및 화소전극과는 게이트라인을 중심

으로 대칭되며, 상기 제1배향막 및 제2배향막의 배향방향은 게이트라인과 수직으로 형성되어 상기 배향방향과

공통전극 및 화소전극은 일정 각도를 이루는 것을 특징으로 하는 횡전계모드 액정표시소자.

청구항 2 

삭제

청구항 3 

삭제

청구항 4 

제1항에 있어서,

제2기판에 형성된 컬러필터; 및

상기 제1기판 및 제2기판 사이에 형성된 액정층을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 횡전계모드 액정표시소

자.

청구항 5 

삭제

청구항 6 

삭제

청구항 7 

삭제

청구항 8 

삭제

청구항 9 
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삭제

청구항 10 

삭제

청구항 11 

삭제

청구항 12 

삭제

청구항 13 

삭제

청구항 14 

삭제

청구항 15 

삭제

청구항 16 

삭제

청구항 17 

삭제

청구항 18 

제1항에 있어서, 상기 데이터라인은 게이트라인과 70°∼80°의 각도로 배열되는 것을 특징으로 하는 횡전계모

드 액정표시소자.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 횡전계모드 액정표시소자에 관한 것으로, 특히 서로 인접하는 화소의 데이터라인과 공통전극 및 화소<18>

전극의 방향을 게이트라인을 중심으로 대칭되게 배치함으로써 시야각특성을 향상시키고 개구율을 증가시킬 수

있는 횡전계모드 액정표시소자에 관한 것이다.

근래, 핸드폰(Mobile Phone), PDA, 노트북컴퓨터와 같은 각종 휴대용 전자기기가 발전함에 따라 이에 적용할 수<19>

있는 경박단소용의 평판표시장치(Flat Panel Display Device)에 대한 요구가 점차 증대되고 있다. 이러한 평판

표시장치로는  LCD(Liquid  Crystal  Display),  PDP(Plasma  Display  Panel),  FED(Field  Emission  Display),

VFD(Vacuum Fluorescent Display) 등이 활발히 연구되고 있지만, 양산화 기술, 구동수단의 용이성, 고화질의 구

현이라는 이유로 인해 현재에는 액정표시소자(LCD)가 각광을 받고 있다.

이러한 액정표시소자는 액정분자의 배열에 따라 다양한 표시모드가 존재하지만, 현재에는 흑백표시가 용이하고<20>

응답속도가 빠르며 구동전압이 낮다는 장점때문에 주로 TN모드의 액정표시소자가 사용되고 있다. 이러한 TN모드

액정표시소자에서는 기판과 수평하게 배향된 액정분자가 전압이 인가될 때 기판과 거의 수직으로 배향된다. 따

라서, 액정분자의 굴절율 이방성(refractive anisotropy)에 의해 전압의 인가시 시야각이 좁아진다는 문제가 있
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었다.

이러한 시야각문제를 해결하기 위해, 근래 광시야각특성(wide viewing angle characteristic)을 갖는 각종 모드<21>

의 액정표시소자가 제안되고 있지만, 그중에서도 횡전계모드(In Plane Switching Mode)의 액정표시소자가 실제

양산에 적용되어 생산되고 있다. 상기 IPS모드 액정표시소자는 전압을 인가했을 때 평면상의 횡전계를 형성하여

액정분자를 평면상으로 배향함으로써 시야각특성을 향상시킨 것으로, 도 1 및 도 2에 그 기본적인 개념이 도시

되어 있다.

도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 종래 횡전계모드 액정표시소자에서는 러빙방향(θR)을 기판에 형성된 게이트<22>

라인의 길이방향(0°)에 대하여 90°＜θR＜180°로 하여 액정층(30)을 소정의 방향으로 배향하고, 제1기판(1

0)에 부착된 편광판(40)의 편광투과축방향(θPL1)을 게이트배선의 길이방향에 대하여 0°＜θPL1＜90°로, 제2기

판(20)에 부착된 검광판(50)의 편광투과축방향을 90°＜θPL2＜180°로 한다. 따라서, 전압이 인가되지 않는 경

우에 도 1(a) 및 도 1(b)에 도시된 바와 같이, 액정분자(32)는 러빙방향(θR)을 따라 배향된다.

그런데, 상기와 같은 종래의 횡전계방식 액정표시장치에서는 시야각방향에 따라 색상이 변하는 문제가 있었다.<23>

도 1(c)에 나타낸바와 같이, 제1기판(10) 근처의 액정분자(32a)는 횡전계(34)에 의해 게이트배선의 길이방향과

평행하게 배향되며 제2기판(20) 근처의 액정분자(32b)는 게이트배선의 길이방향에 대하여 90°보다 크고 180°

보다 작은 각도로 배향되어 트위스트되어 있으므로, 제1(d)도에 나타낸 바와 같이 X,Y의 시야각방향에서 각각

파란색(BLUE)과 노란색(YELLOW)으로 시야방향에 따라 색변환이 발생하여 화질이 저하된다.

상기와 같은 문제를 해결하기 위해, 도 3에 도시된 바와 같은 구조의 IPS모드 액정표시소자가 제안되고 있다(한<24>

국특허출원 제1996-23115호). 도면에 도시된 바와 같이, 이 구조의 IPS모드 액정표시소자는 게이트라인(1)과 데

이터라인(3)에 의해 정의되는 화소가 2개의 도메인(domain)으로 분할되어 있다. 즉, 화소의 중앙에는 화소전극

(7)이 접속되는 화소전극라인(8) 및 공통전극(5)이 접속되는 공통라인(6)이 배치되어 있는데, 상기 화소전극라

인(8)과 공통라인(6)을 기준으로 화소가 2개의 도메인(I,II)으로 분할되어 있다.

상기 화소내의 게이트라인(1)과 데이터라인(3)이 교차하는 영역에는 게이트전극(16),  반도체층(17),  소스전극<25>

(18)  및 드레인전극(19)으로 이루어진 박막트랜지스터(15)가 배치되어, 외부로부터 입력되는 신호를 화소전극

(7)에 인가하며, 상기 신호가 인가됨에 따라 액정층에는 횡전계가 생성되는 것이다.

상기 구조의 IPS모드 액정표시소자에서 러빙방향(θR)은 데이터라인(3)을 따라 형성되며, 화소의 제1도메인(I)<26>

의 공통전극(5)과 화소전극(7)의 연장방향과 제2도메인(II)의 공통전극(5)과 화소전극(7)의 연장방향이 다르다.

특히, 공통전극(5)과 화소전극(7)은 게이트라인(1)에 대하여 비스듬히 형성되어 있으며, 제1도메인(I)과 제2도

메인(II)의 공통전극(5) 및 화소전극(7)은 공통라인(6)을 중심으로 대칭된다. 따라서, 상기 제1도메인(I)과 제2

도메인(II)에서 색변환이 서로 보상되어 실제 사용자의 눈에는 색변환이 발생하지 않는 것처럼 보이게 된다.

그러나, 상기와 같은 구조의 IPS모드 액정표시소자에서도 다음과 같은 문제가 존재한다. 즉, 도 3에 도시된 바<27>

와 같이, 데이터라인(3)은 게이트라인(1)과 수직인데 반해 공통전극(5)과 화소전극(7)은 게이트라인(1)과 비스

듬히 형성되어 있다. 따라서, 각 도메인에 데이터라인(3)과 화소전극(7) 사이의 공간(a,b,c,d)이 남게 되는데,

이러한 공간(a,b,c,d)은 전압의 인가시 횡전계가 생성되지 않는 사영역(dead area)으로 액정분자가 구동하지 않

는 영역이다. 따라서, 상기한 공간은 IPS모드 액정표시소자의 개구율을 저하시키는 주요한 원인이 된다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기한 점을 감안하여 이루어진 것으로, 인접하는 화소내의 공통전극과 화소전극을 각각 게이트라인<28>

을 중심으로 대칭으로 배열함으로써 시야각특성을 향상시킨 횡전계모드 액정표시소자를 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 데이터라인을 공통전극 및 화소전극과 평행하게 배열함으로써 횡전계가 인가되지 않는<29>

사영역을 제거하여 개구율을 향상시킬 수 있는 횡전계모드 액정표시소자를 제공하는 것이다.

상기한 목적을 달성하기 위해, 본 발명에 따른 횡전계모드 액정표시소자에서는 게이트라인과, 상기 게이트라인<30>

과 θDa의 각도로 배열되는 데이터라인과, 상기 데이터라인과 평행하게 배열되어 횡전계를 형성하는 적어도 한쌍

의 전극을 포함하는 복수의 제1화소와, 상기 제1화소와 인접하며, 게이트라인과, 상기 게이트라인과 θDb의 각도

로 배열되는 데이터라인과, 상기 데이터라인과 평행하게 배열되어 횡전계를 형성하는 적어도 한쌍의 전극을 포
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함하는 복수의 제2화소로 구성된다.

상기 제1화소의 데이터라인과 제2화소의 데이터라인은 게이트라인을 중심으로 대칭되며, 상기 제1화소의 데이터<31>

라인은 게이트라인과는 약 70°∼80°로 배열된다.

상기 제1화소 및 제2화소의 배향방향(θR)은 θR=90°이며, 전압의 인가시 상기 제1화소의 액정분자와 제2화소의<32>

액정분자는 게이트라인에 대하여 대칭으로 배향하게 되어 시야각특성이 향상된다.

데이터라인은 공통전극 및 화소전극과 평행하게 배열되므로, 상기 전극과 데이터라인 사이에는 사영역이 존재하<33>

지 않게 되고, 결국 개구율 저하를 방지할 수 있게 된다.

    발명의 구성 및 작용

본 발명에서는 시야각특성이 향상됨과 동시에 개구율이 증가한 IPS모드 액정표시소자를 제공한다. 시야각특성의<34>

향상은 인접하는 화소에 형성되는 공통전극과 화소전극을 게이트라인에 대하여 비스듬히 대칭되게 형성하여 색

변환을 보상함으로써 실현하며, 개구율의 증가는 데이터라인을 상기 공통전극과 화소전극과 평행하게(즉, 게이

트전극과 비스듬한 각도로) 형성하여 횡전계가 형성되지 않는 사영역을 제거함으로써 실현할 수 있게 된다.

다시 말해서, 화소를 데이터라인 방향을 따라 지그재그형태로 배열함으로써 인접하는 화소 사이의 색변환을 보<35>

상하고 개구율 저하를 방지하는 것이다.

상기와 같이 화소를 구성함에 따라 본 발명의 IPS모드 액정표시소자에서는 인접하는 2개의 화소가 시야각을 보<36>

상해주는 2개의 도메인과 같은 역할을 한다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 IPS모드 액정표시소자에 대하여 상세히 설명한다.<37>

도 4는 본 발명에 따른 IPS모드 액정표시소자의 구조를 나타내는 평면도이고 도 5는 도 4의 I-I'선 단면도이며,<38>

도 6은 광학축방향을 나타내는 도면이다. 도면에서는 서로 인접하는 2개의 화소(100a,100b)만이 도시되어 있다.

실제 IPS모드 액정표시소자는 상기와 같은 화소가 복수개 형성되어 있지만, 인접하는 2개의 화소만을 도시함으

로써 본 발명의 특징을 명확히 표시할 수 있을 것이다.

도면에 도시된 바와 같이, 화소(100a,100b)는 게이트라인(101)과 데이터라인(103)에 의해 정의되며, 데이터라인<39>

(103)은 전체적으로 지그재그형으로 배치된다. 즉, 제1화소(100a)의 데이터라인(103)의 연장방향(θDa)은 게이트

라인(101)의 연장방향(θG=0°)에 대하여 0°＜θDa＜90°(바람직하게는 θDa=70∼80°) 로 되고 제2화소(100b)의

데이터라인(103)의 연장방향(θDb)은 270°＜θDb＜360°(즉, -90°＜θD＜0°, 바람직하게는 θDb=-80∼-70°)로

된다. 이때, 상기 제1화소(100a)의 데이터라인(103)의 연장방향(θDa)과 제2화소(100b)의 데이터라인(103)의 연

장방향(θDb)은  게이트라인(101)을  중심으로  서로  대칭된다(θDa=-θDb).  상기  각  화소에는  박막트랜지스터

(115a,115b)가  형성되어  있다.  박막트랜지스터(115a,115b)는  게이트라인(101)으로부터  연장된  게이트전극

(116a,116b)과, 상기 게이트전극(116a,116b) 위에 형성된 반도체층(117a,117b)과, 상기 데이터라인(103)으로부

터 연장되어 반도체층(117a,117b) 위에 배치되는 소스전극(118a,118b) 및 드레인전극(119a,119b)으로 구성된다.

한편,  제1  및 제2화소(100a,100b)내에는 각각 공통전극(105a,105b)과 화소전극(107a,107b)이 배치되어 있다.<40>

제1화소(100a)내에서의  공통전극(105a)과  화소전극(107a)의  연장방향(θELa)은  0°＜θELa＜90°이고  제2화소

(100b)내에서의 공통전극(105b) 및 화소전극(107b)의 연장방향(θELb)은 -90°＜θELb＜0°이다. 이때에도, 상기

공통전극(105a,105b)과 화소전극(107a,107b)의 연장방향은 게이트라인(101)을 중심으로 제1화소(100a)와 제2화

소(100b)에서 서로 대칭된다(θELa=-θELb).

또한, 데이터라인(103)은 공통전극(105a,105b)  및 화소전극(107a,107b)과 실질적으로 평행하게 배열된다. 즉,<41>

제1화소(100a)의 데이터라인(103) 연장방향(θDa)은 제1화소(100a)의 공통전극(105a) 및 화소전극(107a)의 연장

방향(θELa)과 동일하고(θDa=θELa), 제2화소(100b)의 데이터라인(103) 연장방향(θDb)은 제2화소(100b)의 공통전

극(105b) 및 화소전극(107b)의 연장방향(θELb)과 동일하다(θDb=θELb ).

그리고, 배향막의 러빙방향(θR)은 게이트라인(101)의 연장방향(θG)과 수직을 이루고 있다. 따라서, 상기 배향<42>

막의 러빙방향(θR)과 제1화소(100a)의 공통전극(105a) 및 화소전극(107a)의 연장방향(θELa)은 90°-θELa(바람
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직하게는 10°∼20°)를 이루고 배향막의 러빙방향(θR)과 제2화소(100b)의 공통전극(105b) 및 화소전극(107b)

의 연장방향(θELb)은 θELa-270°(바람직하게는 -10°∼-20°)를 이루게 된다.

도 5에 도시된 바와 같이, 유리와 같은 투명한 물질로 이루어진 제1기판(110) 위에는 박막트랜지스터(115)의 게<43>

이트전극(116)과 공통전극(105)이 형성되어 있으며, 제1기판(110) 전체에 걸쳐서 게이트절연층(112)이 적층되어

있다. 또한, 상기 게이트절연층(112) 위에는 반도체층(117)이 형성되어 있으며, 그 위에 소스전극(118) 및 드레

인전극(119)이 형성되어 있다. 한편, 게이트절연층(112) 위에는 상기 공통전극(105)과 실질적으로 평행하게 배

치된 화소전극(107a,107b)이 형성되어 있다.

공통전극(105,105b)과 박막트랜지스터(115)의 게이트전극(118)은 Cu, Mo, Ta, Cr, Ti, Al 또는 Al합금 등의 금<44>

속을 스퍼터링(sputtering)이나 증착(evaportaion)방법에 적층하고 에칭하여 형성되며, 화소전극(107a,107b)과

소스전극(118) 및 드레인전극(119)은 각각 반도체층(116) 및 게이트절연층(112) 위에 형성된다. 상기 화소전극

(107a,107b)과 소스전극(112) 및 드레인전극(114)은  Cr, Mo, Ta, Cu, Ti,  Al 또는 Al합금 등의 금속을 스퍼

터링이나 증착방법에 의해 적층하고 에천트에 의해 에칭함으로써 형성된다.

한편, 제1기판(110)과 대향하는 제2기판(120)에는 화소와 화소사이 또는 박막트랜지스터 영역으로 광이 누설되<45>

는 것을 방지하기 위한 블랙매트릭스(black matrix;122) 및 실제 컬러를 구현하기 위한 컬러필터층(124)이 형성

되어 있으며, 상기 제1기판(110)과 제2기판(120) 사이에 액정이 주입되어 액정층(130)이 형성된다. 일반적으로

액정층(130)의 형성은 진공주입법에 의해 합착된 제1기판(110) 및 제2기판(120) 사이에 액정을 주입함으로써 이

루어지지만, 상기 제1기판(110) 또는 제2기판(120) 상에 액정을 직접 적하한 후 제1기판(110) 및 제2기판(120)

의 합착에 의해 기판 전체에 걸쳐 분포시키는 액정적하방법에 의해 형성할 수도 있다.

상기 제1기판(110)과 제2기판(120)에는 액정을 배향하기 위한 배향막(113,123)이 각각 적층되어 있으며, 합착된<46>

제1기판(110) 및 제2기판(120)에는 각각 편광판(140) 및 검광판(150)이 부착되어 있다. 편광판(140)의 광학축방

향(θPL1)은 θPL1=0°이고 검광판(150)의 광학축방향(θPL2)은 배향방향(θ R)과 평행한 θPL2=90°이다

상기와 같이 구성된 IPS모드 액정표시소자의 구동을 도 7(a)∼도 7(d)를 참조하여 설명하면 다음과 같다. 도면<47>

에서 도 7(a) 및 도 7(b)는 전압이 인가되지 않은 경우의 IPS모드 액정표시소자(요부만 표시한)의 단면도와 평

면도이고 도 7(c) 및 도 7(d)는 전압이 인가된 경우의 IPS모드 액정표시소자의 단면도와 평면도이다.

우선,  도 7(a) 및 도 7(b)에 도시된 바와 같이 전압이 인가되지 않을 때에는 제1기판(110)과 제2기판(120)의<48>

중간에 있는 액정층의 모든 액정분자는 제1배향막(113) 및 제2배향막(123)에 의해 그 광학축이 기판과 거의 평

행상태가 되도록 배향된다. 제1기판(110)의 방향에서 입사된 광은 편광판(140)에 의해 선편광되어 액정층(130)

을 투과하여 그대로 검광판(150)에 도달한다. 그러나, 검광판(150)의 투과축방향은 편광판(140)의 투과축방향과

수직이므로, 광이 검광판(150)을 투과하지 못하게 되어 흑색바탕모드(nomally black mode)가 된다.

전압이 인가되는 경우에는 공통전극(105a,105b)과 화소전극(107a,107b)사이의 전압에 의해 액정층(130) 내부에<49>

평행전계(134)가 인가된다. 이 평행전계(134)는 제1기판(110)의 제1배향막(113) 표면에서는 최대값이고, 제2기

판(120)의 배향막(123)  표면에서는 거의 액정문턱값이며, 액정층(130)의 중앙에는 그 중간값이 되어 제1기판

(110)에서 제2기판(120)쪽으로 그 세기가 서서히 작아지는 불균일한 전계를 형성한다.

이와 같은 불균일한 전계에 의해 제1기판(110)의 제1화소(100a)의 배향막(113) 표면 근처의 액정분자(132a)는<50>

강한 전계의 영향을 받아 그 광학축방향(θLCa) 이 전극의 연장방향(θELa)과 수직을 이루며 제2기판(110)의 제1

화소(100a)의 배향막(123) 표면 근처의 액정분자(132b)는 러빙방향(θR)과 평행한 방향, 즉 게이트라인(101)과

90°의 방향으로 배향된다. 따라서, 제1화소(100a)에서는 액정분자(132)가 러빙방향(θR)과 평행한 방향, 즉 게

이트라인(101)과 90°의 상태에서 θLCa방향까지 시계반대방향으로 트위스트(twist)된다. 또한, 제2화소(100b)에

서는 전압의 인가시 액정분자(133)가 러빙방향(θR)과 평행한 방향, 즉 게이트라인(101)과 90°의 상태에서 θ

LCb방향까지 시계방향으로 트위스트된다.

결국, 제1화소(100a)의 액정분자(132)와 제2화소(100b)의 액정분자(133)가 서로 반대방향으로 회전하게 되는 것<51>

이다. 이때, 편광판(140)에 의해 선편광된 광이 트위스트상태인 액정층(130)을 투과할 때, 그 편광방향이 트위

스트되어 있는 액정층(130)에 의해 회전하여 검광판(150)에서는 그 광학축방향이 상기한 검광판(150)의 투과축

방향과 일치하게 된다. 그 결과, 편광판(140)에 의해 선편광되어 액정층(130)을 투과한 광이 검광판(150)을 그
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대로 투과하게 되어 화면이 흰상태가 된다.

전극에 인가되는 전압은 1V-5V로서, 중간계조표시시의 제1화소(100a)의 액정분자와 제2화소(100b)의 액정분자는<52>

각  화소의  전계에  의해  서로  대칭된  배열을  하게  되어,  서로  대칭인  주시야각방향을  얻을  수  있게  된다.

따라서, X, Y의 시야각방향에서 발생하는 색상의 변화가 상기한 제1화소(100a)와 제2화소(100b)에서 서로 다르

게 된다. 즉, 제1화소(100a)에서는 X의 시야각방향에서 파란색으로의 색변화가 발생하며, Y의 시야각방향에서

노란색으로의 색변화가 발생한다. 또한, 제2화소(100b)에서는 X의 시야각방향에서 노란색의 색변화가 발생하며

Y의 시야각방향에서 파란색의 색변화가 발생하게 된다. 따라서, 상기한 액정분자의 복굴절율에 의한 색변화가

제1화소(100a) 및 제2화소(100b)에서 서로 보상되어 화소전체에서는 원하는 색상을 얻을 수 있게 되며, 이것은

시야각특성이 향상되었음을 의미한다.

    발명의 효과

상술한 바와 같이, 본 발명에서는 화소를 지그재그형식으로 형성함으로써 다음과 같은 효과를 얻을 수 있게 된<53>

다.

첫째, 게이트라인을 중심으로 인접하는 화소의 공통전극과 화소전극을 대칭으로 배치함으로써 색변환을 보상하<54>

며, 그 결과 액정표시소자의 시야각특성을 향상시킬 수 있게 된다.

둘때, 데이터라인을 공통전극 및 화소전극과 평행하게 배치함으로써 화소내에 횡전계가 인가되지 않는 사영역을<55>

제거할 수 있게 되어, 결국 액정표시소자의 개구율저하를 방지할 수 있게 된다.

도면의 간단한 설명

도 1(a)∼도 1(d)는 종래 IPS모드 액정표시소자의 기본적인 구동방법을 나타내는 도면.<1>

도 2는 종래 IPS모드 액정표시소자의 광학축방향을 나타내는 도면.<2>

도 3은 종래의 2-도메인 IPS모드 액정표시소자의 구조를 나타내는 평면도.<3>

도 4는 본 발명에 따른 IPS모드 액정표시소자의 구조를 나타내는 평면도.<4>

도 5는 도 4의 I-I'선 단면도.<5>

도 6은 본 발명에 따른 IPS모드 액정표시소자의 광학축방향을 나타내는 도면.<6>

도 7(a)∼도 7(d)는 본 발명에 따른 IPS모드 액정표시소자의 기본적인 구동방법을 나타내는 도면.<7>

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *<8>

101 : 게이트라인                      103 : 데이터라인<9>

105 : 공통전극                        106 : 공통라인<10>

107 : 화소전극                        108 : 화소전극라인<11>

110,120 : 기판                        112 : 게이트절연층<12>

114 : 보호층                          115 : 박막트랜지스터<13>

116 : 게이트전극                      117 : 반도체층<14>

118 : 소스전극                        119 : 드레인전극<15>

130 : 액정층                          132,133 : 액정분자<16>

140 : 편광판                          150 : 검광판<17>
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代理人(译) PARK，JANG WON

其他公开文献 KR1020040043485A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

目的：提供一种面内开关模式液晶显示器，以对称地布置公共电极和像
素电极以改善视角。 组成：面内切换模式液晶显示器包括由栅极线
（101）和数据线（103）定义的第一和第二像素（100a，100b）。 数
据线呈锯齿形排列。 第一像素的数据线的行进方向和第二像素的数据线
的行进方向是对称的。 在第一像素和第二像素中分别形成薄膜晶体管
（115a，115b）。 薄膜晶体管分别包括从栅线延伸的栅电极（116a，
116b），形成在栅电极上的半导体层（117a，117b），源电极
（118a，118b）和漏电极（119a，119b）。 从数据线延伸并布置在半
导体层上。 第一和第二公共电极（105a，105b）和第一和第二像素电极
（107a，107b）分别布置在第一和像素中。 第一公共电极和像素电极的
行进方向与第二公共电极和像素电极的行进方向对称。
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